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摘要(译)

改进的OLED器件及其制造方法使用垂直相分离来简化处理。垂直相分离
的材料可以包括设置在电极上的至少一个下部第一层，以及与第一层不
同并且远离电极设置或者可选地在包括至少一种半导体有机材料的一个
层上设置的至少一个上部第二层。第一层可以富含至少一种第一半导体
有机材料（SOM1），第二层可以富含至少一种不同于SOM1的第二半导
体有机材料（SOM2）。墨水组合物可以适用于薄膜垂直相分离成第一
层和第二层。组合物和装置也在本文中体现。
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